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PATENTE RS SMVENCION
que por veinte anos para España, se solicita a favor Ce la FIRMA 
BRDVN, MVESI & CIE AS. entidad alcaana, residente en MANNHBIK- 
mFBITAL (REPUBLICA FSMRAL DE ALEMANIA), lallstadter Btrasse 1, 
pw: " MEJORAS INTRODUCIDAS EN LOS INTERRUPTORES PE PROTECCION - 
D8 CORRIENTE DIFERENCIAL."

MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente invención se refiere a un interruptor de - 

protección de corriente diferencial alterna, con un relé de atan­
do controlado por un interruptor transistorisado, previsto para 
la desconexión de por lo menos una fase de la red, con un trana- 

$ formador diferencial que se encuentra bajo la influencia de por 
lo meaos ana fase de la red asi como con alimentación de corrían 
te continas

Los interruptores da protección do corriente diferen­
cial de este tipo ya son conocidos. Los sismos acusan, sin eabar 

1C go, el inconveniente de una insuficiente sensibilidad de reac- - 
ción. Por éste motivo, la presente invención tiene por obje­
to crear un interruptor de protección de corriente diferencial,- 
que tenga una mejorada sensibilidad de reacción con respecto a - 

1$ los ya conocidos interruptores de protección de esta clase.-



Canforas a la invención, sato objeto as consigas por si - 
sscno do gas si transistor es empleado en la conexión de emisión y 
que existen unos medios para conectar al tranaiator una corriente - 
contraria asi coso unos asdios para conectar una parte de secundar- 
río del transformador diferencial, conforme a una señal alterna, en 
un circuito básico deeaisión del transsistor.-

A continuación se explica, a titulo de ejemplo y por me­
dio de la figura del plano, un-a forma de realización para la pre­
sente invención

Esta figura muestra el esquema de conexiones de un inte­
rruptor de protección para corriente diferencial. Entre una fase de 
la red y un conductor neutro, una batería de tampón B se encuentra 
conectada en serie por medio de una resistencia adicional y de - 
un diodo rectificador cx̂ . En paralelo con la batería de tampón 3 - 
se encuentra la linea colector-emisora de un transistor de distribu 
ción <?g, conectado en serie en el lado del colector con una resis­
tencia asi como con la bobina de excitación de un relé RL. Según 
éste ejemplo d-e realización, el transistor de distribución Og esté 
constituido por un transistor ??PN; en este caso, naturalmente, tam­
bién por la inversión de las polaridades se puede emplear un tran­
sistor de ?NP. Asimismo existe la posibilidad de conectar, sindifi- 
cultad alguna, la batería de tampón 8 y, por lo tanto, el circuito 
amperié&trico conectado del interruptor de protección a libre elec­
ción entre dos conductores de fases y de aprovecnar, por ejemplo, la 
tensión compuesta de un sistema trifásico.

La base f del transistor de distribución Qg se encuentra
unida con el polo positivo de la batería de tampón 3 por medio de -
una resistencia R., de un arrolla*luto secundario de un transforma- 4
for diferencial I* así como a través de dos resistencias adicionales 
en serie, y R̂ *. Con ello, el arrollamiento secundario del trans 
fumador diferencial L posee en el lado de la base una boma d y en 
el lado de la batería una boma C. Esta Altiaa boma se encuentra 
da a través de dos condensadores paralelos, Cg y con el polo ne­
gativo de la batería de tampón, es decir, con el conductor neutro.-



30 na linea de base-emisor del transistor de distribución Qg signe - 
siendo punteada por un diodo CR̂  cuyo cátodo está ̂  unión con - 
la base del transistor de distribución Qg. Un transistor de read­
misión §̂ , cuya linea de base-colector está puesta ea corto-cir­
cuito y que sirve, por lo tanto, prácticamente ceso diodo, se en- 

5$ eueatra conectado con su emisor directamente en @1 colector b del 
transistor de distribución Qg, mientras que, en cambio, el punto 
coa&n de base del colector, el cual corresponde al ánodo, está co 
acetado entre las resistencias 3g y B̂ . Cuando en el caso de este 
ejemplo de realizaicón, el transistor de readmisión Q̂, que se en 

6o cuentra conectado como diodo, es constituido por un transistor —  
NPM, na de ser coaprobado que aquí, con una inversión de la pola­
ridad, también puede ser empleado, sin dificultad alguna, un tran 
sistor PNP o bien en todo caso ea los dos casos también puede ser 
empleado un diodo solaaeate.-

65 be una manera adicional# la linea de colector-base del
transistor de distribución Qg está puenteada directamente por un 
condensador

Gracias a la batería de tampón B y al diodo rectifica?— 
dor CR̂  se realisa una rectificación sencilla de la tensión alter 

70 na entre la fase y el conductor neutro, siendo efectuada por me­
dio de la batería de tampón una ecualizaeión correspondiente. Be­
bido a que el transistor Qg es empleado como distribuidora se pue 
de distinguir entre dos catados de servicio estables, es decir; - 
uno en que el transistor es conductor, y otro en que el transís—  

75 tor bloquea. El punto de funcionamiento en el que el transistor - 
Qg es conductor, esté determinado por las resistencias Rg, y - 
R̂, que se encuentran entre su base f, y la boma positiva de la 
batería por el aecno de que las referidas resistencias de-terminan 
la corriente de base. Coso es sabido, la velocidad de conexión de 

$0 los transistores es esencialmente mejorada por el aecho de que —  
los mismos no son empleados en saturación. Debido a que las condi 
cienes de saturación varían considerablemente a tenor del fector 
de refuerzo de corriente y dado que este factor se encuentra ex­
puesto a unas grandes dispersiones unitarias y a las variaciones
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8$ da la temperatura,. se han da adoptar las medidas oportunas para —  
mantanv la corriente da basa siempre por debajo dal limita da **- 
turacíón.-

Para asta finalidad y pw medio da asta transistor da read 
misión sa devuelva a la basa una corrianta que as dapandianta 

90 da la tessión da salida dal transistor da distribución Qg. Mbido 
al hacho da que concratamwta al transistir da distribución Qg as 
empleado an laconeión deaaisión, la tensión a través da la raais—  
t..í. «. C.KKt.r y 4. I. KM-. «. d.t r.l* d.
do H, corresponda a la twisión da salida qua as, par lo tanta, di- 

95 rectamente proporcional a la corrianta dal colactor. Por lo tanta, 
por aadio dal transistor da raadnisión quada impedido que al 
transistor Qg llague a la saturación. Dado qua la boina a en la —  
parta da la bataria dal arrollaaianto da aacundario dal transforma 
dor difvandal L as conactada, cwforma a una saHal y a través da 

103 los condensadoras C- y C,, al potancial da amisión, la tensión a - 
través dal arrollanianto da sacandario dal transformador difvancM 
L corresponda prácticamente a la tansión de conexión dal transistor

t.. 1. -
boma d dal arrollamiento da secundario, qua esté an la parta da la 

105 basa, y la basa para al transistor da distribución Qg, actúa an al 
primario como limitación da las ideasidades básicas para las co—  
rrientes da señalas

Da alio sa pueda dasprandar qua si no hay ninguna corrían 
ta diferencial y al no existir, por lo tanto, ninguna tensión an - 

110 al arrollamiento da aacundario dal transformador diferencial L, al 
transistor de distribución Qg as conductor, y al relé as activa 
do por la corrianta dal colactor, as decir, qua al mismo as excita 
do. Si sa presante una corrianta diferencial, sa induce ana ten- - 
sión alterna en al arrollamiento da secundario dal transformador - 

115 diferencial i., y debido a qua al referido arrollamiento da secunda} 
rio sa encuentra para asta saHal alterna prácticamente por encima 
da la linea da la basa emisor dal transistor da distribución Qg,la 
basa an algunas de las medias ondas de esta tensión de mando es —  
arrastrada hacia un potencial negativo, de acuerdo con el sentido
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123 de conducción del diodo C2g, por lo que el transistor de distritM̂ - 
ción resulte ser bloqueado y el relé es desexcitado. Aqui sé de-̂ 
sea subrayar una ves más que por medio del transistor de readmisión 

queda impedido que se produzca una saturación del transistor de 
distribución Qg, por lo que se consigue una reacción a las corriea- 

123 tes diferenciales, la cual es esencialmente más rápida que en aque­
llos conexiones que trabajan en un estado saturado.-

Raivig&iaaciaggg
1*.- Mejoras introducidas en los interruptores do protección de co­
rriente diferencial; con ua relé de mando que es controlado por un 

130 interruptor, previsto para la desconexión de por lo menos una fase - .
de la red, con un transformador diferencial que se encuentra bajo - 
la influencia de por lo menos una fase de la red, asi cono con la - 
alimentación por corriente continua, caracterizadas porque el tran­
sistor es empleado en la conexión de emisión existiendo medios para 

133 conectar al transistor una corriente contraria asi como medios para 
conectar una parte de secundario del transformador diferencial,de - 
acuerdo con una seHal alterna, en un circuito básico de emisión del 
transistor.-
23.- Mejoras; según reivindicación 13, caracterizadas porque los me 

140 dios para la conexión de corriente en contra comprenden un elemento 
con las características de un diodo.-
33.- Mejoras; según reivindicación is, caracterizadas por estar pre 
vistas unas resistencias que se encuentran conectadas entre la base 
del transistor y una toma de la alimentación, con el fin de determi 

145 nar la corriente continua de la base.-
4 3 Mejoras; según reivindicación 33, caracterizadas porque los me 
dios para la determinación de la corriente continua de la base com­
prenden un divisor Ónmico de tensión
53.- Mejoras; según reivindicación 23, caracterizadas porque los me 

1$o dios para el acoplamiento de corriente contraria están en un lado - 
en unión con la tama de división del divisor de tensión y que los - 
mismos se encuentran unidos, por el otro lado, con el colector del 
transistor.-
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**.- Majaras; según reivindicación is, caractarisaXas porque lo* - 
1$$ aedios previstos paro la conexión da acuerdo coa ana saHal altara* 

Xa la parta Xa aaeaaXarlo Xal transformador Xifaraacial al circui­
to Xa misión Xa la bata, eoapranXan por lo aaaoa ana eapaeiXaX en 
al fia Xa coaactar la parta Xa secundario Xal traaaforaador xifa- 
raacial pw un lado al potaacial Xa amisión Xal transistor.

160 7*.- Ha jora*: según raivindieacî s 1*, caractarisaXas porque an la
lina* Xa colactor basa Xal transistw aa encuentra por lo aaaoa —  
ana eapaeidad.-

Majaras; según raivindicaión is, caraetarisaXaa porque por dg 
lanta Xa la basa Xal transistor sa a-a conectado Xa fama directa 

165 por lo nanos ana resístasela con al fia Xa limitar la corríante pa 
r* las señalas bisieas.-
9a.- Mejoras; según reivindicación 16, caraetarisaXaa porque an —  
diodo sa encuentra conectado Xa forna antiparalela en la linea Xa 
amisión basa Xal transistor.

170 ios.- Mejoras; según reivindicación is. caractarisaXas porque al - 
intaruptor Xa protección as aliaeatado por dos fases Xa la red y - 
por medio Xa ana conexión rectificadora.-
11*.- Mejoras; según reivindicación ios, caractarisaXas porqaa la 
conexión rectificadora emprende ana batería Xa tampón.- 
126.- v MtíOMS IMTS0D0CIM3 ES MS IMTKMWTOH!# DS MOTBCCIQM DR 
COMIBnrS MPHMMCIAb."

tira Xa sais Mogas namoraXas y mecanografiada* por ana sola cara a
Consta la presente senaria Xeserig

las qae sa las acampaHam un plano para sa na
Madrid, 11
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